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졸-겔 법으로 증착된 ZnO 박막의 냉각 속도 및 

후열처리에 따른 특성
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  졸-겔 스핀코팅(sol-gel spin-coating)법을 이용하여 실리콘 기판에 ZnO 박막을 증착하 다. 증
착된 졸 용액을 전열처리(pre-heat treatment) 후, 다른 속도로 상온까지 냉각시켰다. ZnO 박막의 

특성 분석을 위하여 atomic force microscopy (AFM), X-ray diffraction (XRD), Raman, 
photoluminescence (PL)을 이용하 다. 전열처리 후 5oC/min의 속도로 천천히 냉각시킨 ZnO 박
막은 산맥구조(mountain chain structure)로 표면이 매우 거친 반면, 빠르게 냉각시킨 ZnO 박막

은 매우 매끄러운 표면을 나타내었다. 빠르게 냉각시킨 ZnO 박막의 c-축 배향성(c-axis 
preferred orientation)이 느리게 냉각시킨 ZnO 박막의 배향성보다 더 우세하게 나타났고, 결정성

도 우수하 다. 뿐만 아니라, 빠르게 냉각시킨 ZnO 박막의 광학적 특성이 느리게 냉각시킨 

ZnO 박막의 특성보다 우수하게 나타났다. 후열처리(post-heat treatment)에 의해 ZnO 박막의 구

조적 및 광학적 특성이 더욱 향상되었다.
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